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【57】申請專利範圍
1.　一種紅外光感測裝置，包括：一基材；一光源模組，設置於該基材上；一光感測模組，
設置於該基材上；一阻隔結構，設置於該基材上以隔絕該光源模組及該光感測模組；以

及一保護蓋板，結合於該阻隔結構，該保護蓋板包括：一板狀件，包括相對之一第一面

及一第二面；一第一帶通光學膜，設置於該第一面且面向該光源模組，該第一帶通光學

膜對應一第一紅外光波段範圍，該第一紅外光波段範圍為一廣域紅外光波段範圍；以及

一第二帶通光學膜，設置於該第一面且面向該光感測模組，該第二帶通光學膜對應至少

一第二紅外光波段範圍，各該第二紅外光波段範圍為一窄域紅外光波段範圍，且各該第

二紅外光波段範圍位於該第一紅外光波段範圍內。

2.　如請求項 1所述之紅外光感測裝置，其中該第一紅外光波段範圍介於 800nm至 1600nm
之間。

3.　如請求項 1所述之紅外光感測裝置，其中當該至少一第二紅外光波段範圍為複數時，該
光感測模組包括對應該些第二紅外光波段範圍之複數光感測元件。

4.　如請求項 3所述之紅外光感測裝置，其中該第二帶通光學膜包括複數紅外光接收區域，
且每一該紅外光接收區域對應獨立之該第二紅外光波段範圍。

5.　如請求項 1所述之紅外光感測裝置，其中該保護蓋板以膠合方式結合於該阻隔結構。
6.　如請求項 1所述之紅外光感測裝置，其中該保護蓋板更包括一防汙膜，該防汙膜設置於
該第二面。

7.　如請求項 1所述之紅外光感測裝置，其中該光源模組更包括一發光元件及一第一封裝材
料，該第一封裝材料用以封裝該發光元件，且於該第一封裝材料及該第一帶通光學膜之

間形成一第一空氣層。

8.　如請求項 7所述之紅外光感測裝置，其中該光感測模組更包括至少一光感測元件及一第
二封裝材料，該第二封裝材料用以封裝該至少一光感測元件，且於該第二封裝材料及該

第二帶通光學膜之間形成一第二空氣層。
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9.　如請求項 1所述之紅外光感測裝置，其中該第二帶通光學膜包括複數層狀結構，且該複
數層狀結構包括至少一金屬合金材料層。

10.   如請求項 9所述之紅外光感測裝置，其中各該金屬合金材料層係以銀鉑合金材料製成。
11.   如請求項 9所述之紅外光感測裝置，其中該複數層狀結構更包括以下群組中之至少一

者：二氧化矽材料層、二氧化鈦材料層、五氧化二鉭材料層及五氧化二鈮材料層。

12.   如請求項 1所述之紅外光感測裝置，其中該光源模組所對應之發光波段範圍介於 800nm
至 1600nm之間。

圖式簡單說明

圖 1為習知紅外光感測裝置之示意圖。
圖 2為本發明之紅外光感測裝置之第一實施例之示意圖。
圖 3為本發明之紅外光感測裝置之第二實施例之示意圖。
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